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Datenblatt Metall-Diodentrager

660 nm Sender

LED 660 nm 10 Mhz

1. Aligemeine Beschreibung

Das Bauelement ist speziell geeignet fur
Anwendungen mit Standard 1Tmm Kunststoff-
lichtwellenleiter. Bestickt mit einer schnellen
660 nm LED die Uber eine hohe optische
Ausgangsleistung verflgt, ist das Bauelement
eine gute Alternative in Datenlbertragungssy-
stemen mit Kunststofflichtwellenleiter.

2. Anwendungen

Aufgrund der hohen Modulationsfrequenz von
max. 10 MHz, den guten optischen und mecha-
nischen Eigenschaften, findet das Bauelement
eine Vielzahl von Anwendungsmaglichkeiten:

* optische Netzwerke
¢ Industrieelektronik
* Leistungselektronik
* Lichtschranken

3. Bestellinformation

Ausfiihrung Bestellnummer

F-SMA 905 SE 660 SM 102
F-SMA mit Zubehor 905 SE 660 SM 122
F-ST 905 SE 660 ST 102

F-ST mit Zubehor 905 SE 660 ST 122

5. MaBzeichnung

Bild 1 F-ST, F-SMA Metall-Diodentréger

4. Eigenschaften

* 660nm LED

* 200 yW Ausgangsleistung bei 10 mA

* 10 MHz Grenzfrequenz

* F-SMA Anschluy

* F-ST Anschluf3

* geeignet fur Kunststofflichtwellenleiter und
PCF-Faser

* Metallgehause
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Bild 2 Zeichnung F-ST, F-SMA Metall-Diodentréger

PIN1 Anode
PIN2 Kathode

Schaltbild:
I

Zubehor: Befestigungsmutter, Feder-
scheibe, Schrauben fir Leiterplattenbe-
festigung
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6 Grenzwerte 7 Technische Daten

Belastungen die iiber die als “Grenzwerte' angege-

benen hinausgehen kénnen das Bauelement dau- Parameter Value Unit

erhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen Bela- Wellenlange A 660 o

stungsgrenzen des Bauelementes dar. Der dauerhaf- 9 .

te Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, Spektrale Bandbreite AA 25 nm

da die Zuverldssigkeit des Bauelementes darunter Schaltzeiten (I.=50mA)

leiden kann. t. 100 ns

t. 100 ns

Parameter Value Unit Kapazitat C, (V,=0V) 30 pF
Betriebstemperatur -40 to +85 °C Durch_larsspannung 2.1 (<2.8) v
Lagertemperatur -40 to +100 °C Ve (1.=20mA)
Sperrschichttemperatur 100 °C Ausgangsleistung P, .

- in 1mm Faser (I.=10mA) 200 (>100) | uW
Lottemperatur, 260 C — >
2mm vom Gehause, t < 5s Temperaturkoeffizient P . -0.4 /K
Sperrspannung 3 vV Temperaturkoeffizient V_ -3 mV/K
DurchlaRstrom 50 mA Temperaturkoeffizient A 0.16 nm/K
StolRstrom t < 10us, D=0 1 A
Verlustleistung 120 mW
Warmewiderstand 450 K/W

8 Kennlinien
Forward current / = f{VE), Maximum permissible forward current Relative output power I¢/lg(so ma) = fUF)
single pulse, duration = 20 us Ir = fiTh), Rina = 450 KIW single pulse, duration = 20 us
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